


























































专利名称(译) 薄膜晶体管及其制造方法，以及包括该薄膜晶体管的有机发光显示装置
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TAE SEUNGGYU
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优先权 1020160032914 2016-03-18 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

如下提供有机发光显示装置。具有第一半导体图案的第一薄膜晶体管设
置在基板上。具有第二半导体图案的第二薄膜晶体管设置在基板上。绝
缘层覆盖第一薄膜晶体管和第二薄膜晶体管。穿过绝缘层的至少一个第
一虚设孔与第一薄膜晶体管的第一半导体图案重叠。穿过绝缘层的至少
一个第二虚设孔与第二薄膜晶体管的第二半导体图案重叠。所述至少一
个第一虚设孔和所述至少一个第二虚设孔的数量或尺寸彼此不同。
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